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Abstract
A phase relations of B'203~Ti02 COmpOunds 、'、ere deterHlined from results of thermal
analysis(DTA―TG),X―ray diffractions,dielectric and ferroelectric Hieasurements,
Bi4Ti3012 Single crystal Mァas g OMァn by■ux method and the dielectric,ferroclectric and optial
properties have been cOmpared Mァith that of Bi4Ti3012 thin ilm deposited by ECR plasma
sputtering
1。 ま え が き

































本 研 究 で はBi4Ti3012化合 物 の熱 分 析
(DTA―TG),X線回折,誘電的特性および強誘
電的特性から相関係を調べた。またFlux法に
より単結晶を育成し,強誘電的光学的特性の評
価を行い,ECRプラズマスパッタで育成した
Bi4Ti3012薄膜の特性とを比較することを研究
の目的とした。
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